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Insertion du Campus dans le quartier de I'Innovation

Situ s entre la Rue des Entrepl ts au nord et celle de Iindustrie au Sud, le bl timent du Campus se structure en trois parties
dont les gabarits diff) rencil s caracti risent la skyline animi e du future quartier.

Au nord s'organise les livraisons, en relation avec le trafic de la gare routi’ re et du parking P+R.
Au sud, le bl timent slouvre par une entrl e principale sur la rue de lindustrie, valorisi e comme Vi ritable rue de quartier.
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Lientr] e principale est en relation directe avec un nouveau passage sous-voie qui compll te le syst) me existant. Ce
cheminement * Iiabri des intempl ries, offre, dans le respect des normes handicap? es, une connexion directe simple entre le
centre ville, la gare, les quais, les [courts de garel avec les surfaces commerciales au nord et le futur quartier au sud. Ainsi les
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qualiti s spatiales des principaux espaces urbains sont maintenues.
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Le campus se rattache en tant que structure urbaine " I chelle de la ville par sa prolongation * liouest sur la place de la Gare et
" llest sur la place du Rhi ne. Aussi bien les bl timents Istarts-upsi que ceux des autres occupations (extension propres des
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hautes [ coles, entreprises en lien avec le Quartier de linnovation) sont plac s en continuiti des 111 ments majeurs de ce
concept urbain.
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Campus HES-SO/EPFL Valals

Le projet invente des relations nouvelles entre les domaines de la Formation, de la Recherche et de I'Innovation, mais aussi entre son

environnement immédiat et le contexte urbain de la Ville de Sion.

Dans un Objecll' de rationalité constructive, technique et de fonctionnalité, I'édifice concentre dans trois corps spécifiques distincts : les locaux des

les

et les salles de formation.

Cependant, ces différentes entités sont mises en relation spatiale directe par un systéeme d'arcades superposées qui accueille la distribution et

fonctionne comme un espace double-peau. De multiples lieux communs viennent s‘accrocher a ce systéme et forment, dans une figure autonome

en plan et en coupe, des ,places intérieures” permettant le croisement de tous les acteurs. Rattaché a ce systéme, le restaurant, au centre du

campus, est situé en toiture avec sa terrasse. Ces lieux de rencontres et d'échanges favorisent la synergie des différentes entités.

Ce concept n'est pas figé, il offre, au contraire, une grande flexibilité de gabarits et d'organisations du plan par rapport a la profondeur de la
parcelle et a l'implantation des locaux. Le batiment s'adapte a tout autre interprétation d‘organisation fonctionnelle et s‘inscrit ainsi dans une

philosophie de durabilité.
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Bétiment, Construction, Fagades La galerie, lieu Les arcades reliant les

Le concept des arcades superposées définit I'identité architecturale dans son ensemble et trouve son expression au niveau d'expositions, entités, fonctionnent

constructif et dans sa matérialité: En fagade, il s'exprime par la juxtaposition de grandes vitrines, qui laissent largement d'échanges et de comme fagade double

percevoir la vie intérieure du monde de la Recherche, de la fFrmation et de Ilnnovation et ouvre ainsi le dialogue avec son rencontres des peau, brise soleil et

environnement. chercheurs, assurent un éclairage
professeurs et naturel généreux

Si la fagade structure, rythme et accompagne la rue, elle participe également & 'expression industrielle propre & ce quartier. étudiants

L'utilisation du béton préfabriqué, matériau local dont les caractéristiques, couleur, granulométrie et traitement de surface,
permet d‘ancrer le batiment dans la tradition de la région. En continuité de ce principe, 'ambiance ,industrielle* caractérise les
aménagements intérieurs.
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3. Descriptif

Insertion du Campus dans le quartier de
I‘innovation

Situés entre la Rue des Entrepdts au nord et celle
de I'Industrie au Sud, le batiment du Campus se
structure en trois parties dont les gabarits diffé-
renciés caractérisent la skyline animée du future
quartier.

Au nord s‘organise les livraisons, en relation avec
le trafic de la gare routiére et du parking P+R.

Au sud, le batiment s‘ouvre par une entrée prin-
cipale sur la rue de I'Industrie, valorisée comme
véritable rue de quartier.

L'entrée principale est en relation directe avec un
nouveau passage sous-voie qui compléte le sys-
teme existant. Ce cheminement a I‘abri des intem-
péries, offre, dans le respect des normes handica-
pées, une connexion directe simple entre le centre
ville, la gare, les quais, les ,courts de gare avec
les surfaces commerciales au nord et le futur quar-
tier au sud. Ainsi les qualités spatiales des princi-
paux espaces urbains sont maintenues.

D'un cbté, le centre urbain se densifie jusqu‘aux
abords du ,vide* des voies de chemins de fer.
De lautre, les batiments du campus articulent ce
passage entre le ,vide* et les futurs quartiers. Il
s‘ouvre, dans une déambulation sans rupture, sur
la place de I'Industrie, qui a été déplacée sur la rou-
te des Parties-Neuves, en amorce de l‘ouverture
de la ville vers les quais du Rhéne.

Le campus se rattache en tant que structure ur-
baine a I‘échelle de la ville par sa prolongation a
l‘ouest sur la place de la Gare et a I'est sur la place
du Rhéne. Aussi bien les batiments ,starts-ups*
que ceux des autres occupations (extension pro-
pres des hautes écoles, entreprises en lien avec le
Quartier de l'innovation) sont placés en continuité
des éléments majeurs de ce concept urbain.

Campus HES-SO/EPFL Valais

Le projet invente des relations nouvelles entre les
domaines de la formation, de la recherche et de
l'innovation, mais aussi entre son environnement
immédiat et le contexte urbain de la Ville de Sion.

Dans un objectif de rationalité constructive, tech-
nique et de fonctionnalité, I'édifice concentre dans
trois corps spécifiques distincts : les locaux des
professeurs/enseignants/chercheurs, les labora-
toires et les salles de formation.

Cependant, ces différentes entités sont mises en
relation spatiale directe par un systéme d‘arcades
superposées qui accueille la distribution et foncti-
onne comme un espace double-peau. De multiples
lieux communs viennent s‘accrocher a ce systéme
et forment, dans une figure autonome en plan et
en coupe, des ,places intérieures” permettant le
croisement de tous les acteurs. Rattaché & ce sys-
téme le restaurant, au centre du campus, est situé
en toiture avec sa terrasse. Ces lieux de rencontre
et d'échanges favorisent la synergie des différen-
tes entités.

Ce concept n'est pas figé, il offre, au contraire, une
grande flexibilité de gabarits et d‘organisation du
plan par rapport a la profondeur de la parcelle et
a limplantation des locaux. Le batiment s‘adapte
a tout autre interprétation d‘organisation foncti-
onnelle et s'inscrit ainsi dans une philosophie de
durabilité.

Béatiment, Construction, Fagades

Le concept des arcades superposées définit
lidentité architecturale dans son ensemble et trou-
ve son expression au niveau constructif et dans sa
matérialité: En fagade, il s‘exprime par la juxtaposi-
tion de grandes vitrines, qui laisse largement per-
cevoir la vie intérieure du monde de la recherche,
de la formation et de I'innovation et ouvre ainsi le
dialogue avec son environnement.

Si la fagade structure, rythme et accompagne
la rue, elle participe également & I‘expression
industrielle propre a ce quartier. L'utilisation du
béton préfabriqué, matériau local dont les carac-
téristiques, couleur, granulométrie et traitement
de surface, permet d‘ancrer le batiment dans la
tradition de la région. En continuité de ce principe,
I‘ambiance ,industrielle* caractérise les aménage-
ments intérieurs.

Energie

Afin de limiter au maximum les dépenses énergé-
tiques, la projection de la circulation en fagade per-
met la concentration des locaux les plus exigeants,
au niveau de la régulation climatique, au centre du
batiment. Le systéme de distribution assure ainsi
la fonction de ,double peau” et de ,brises-soleil,
participant ainsi activement a la régulation natu-
relle de I'ensemble, en vue d‘atteindre I'autonomie
énergétique du batiment. Des panneaux solaires
en toiture, l'utilisation de la nappe phréatique et la
réalisation de dalles actives complétent la contribu-
tion passive de cette ,double peau®.

Enfin, les vastes ouvertures favorisent la lumiére
naturelle et, dans la mesure du possible, permet-
tent une ventilation naturelle.

Etapes/Phasages

Dans la premiére phase de I‘étape 2, le projet
se développe a partir du batiment de la rue de
I'Industrie 17, de l'ouest vers I'est. Tous les élé-
ments de la deuxiéme phase de cette étape, audi-
toire, médiathéque, extension des salles de forma-
tion sont juxtaposés selon le méme principe a l'est
du bétiment. Un batiment tout a I‘est du périmetre
réservé pour les starts-ups. Les positions des ac-
cés au parking sont flexibles, voir dépendant du
phasage de réalisation.
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